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Abstract (en)
[origin: US4769736A] A surge arrester which has activating compound applied in recesses outside of an ignition gap. The distance between the
recesses of two electrodes in the surge arrester is distinctly greater than the width of the ignition gap form by the electrodes. The ignition gap is not
effected by deforming of the activating compound and therefore an associated change in the ignition voltage does not occur. These surge arresters
are particularly suited for very small electrode spacing.

Abstract (de)
Um die Zuverlässigkeit von Überspannungsableitern und die Konstanz ihrer Werte zu erhöhen, wird vorgeschlagen, in einem Überspannungsableiter
die Aktivierungsmasse außerhalb des Zündspaltes in Vertiefungen (9, 10) aufzutragen. Dabei ist der Abstand der Vertiefungen zweier Elektroden
(1, 2) deutlich größer als die Breite des durch die Elektroden gebildeten Zündspaltes (7). Der Zündspalt (7) wird von einer sich verformenden
Aktivierungsmasse nicht erfaßt, eine damit zusammenhängende Veränderung der Zündspannung tritt nicht ein. Die Erfindung eignet sich
insbesondere für Überspannungsableiter mit sehr kleinen Elektrodenabständen.
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